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Układ dekodera kodu BCD na kod 1 z 10.W przypadku wy­
korzystania tylko trzech wejść od A do C /D = "0"/, 
może być wykorzystany jako dekoder kodu binarnego na 
kod 1 z 8.

MCY 74028N
M C Y 64028N
Dekoder kodu BCD 
na kod dziesiętny

Informacja wstępna

MSI CMOS 
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71

Układ wyprowadzeń
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Parametry dopuszczalne
/Uss = 0 1 /

Tabela stanów logicznych

V/e jścia Wyjścia
D c B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 •0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 '
0 1 0 0 0 0 0 0 0 t 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 ■ 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

r .—Oznaczenie Nazwa Jedn.
Wartość

min max

UDD Napięcie zasilania V - 0 , 5 + 2 0 .

UI Napięcie wejściowe V - 0 , 5 UDD + 0 ,5

XI Prąd wejściowy
*. • ’ ' i

mA - 1 0 +10

PD Moc rozpraszana roW
\ ■:

500

^amb Temperatura otoczenia w czasie
\

pracy
MCY 74....N l °C -40 +85

j
MCY 64....N °c 0 +70

tstg Temperatura przechowywania ° c . -55 + 125
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Uklad dekodera kodu BCD na kod 1 z 10.W przypadku wy- 

korzystania tylko trzech wejS6 od ‚/A’do C /D.= "0"/, 
moZe by6 wykorzystany jako dekoder kodu binarnego na 

kod 1 z 8 

Uklad wyprowadzen Tabela stan6w logioznych 

. MCY 74028N 
MCY 64028N 
Dekoder kodu BCD 
na kod dziesietny 

Informacja wstepna 

MSI _ CMOS 
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Parametry. dopuszczalne A 
/Uss = 077 S 

x Warto$6 
Oznaczenie Nazwa Jedn, 

min max 

UDD Napiecie zasilania f S S V =0,5 +20» 

Ur % Napiecie wejSciowe SA -0,5 Un + 0,5 

} 
II Prad wejSciowy $ mA —10 +19 

?% Moc rozpraszana * 7 14 mW/ { 500 

\ 
* b Temperatura otoczenia w czasie am pracy ; 7 . 

MCY 744.0.N 10 —40 +85 \ . 
MCY 64....N sch 0 +70 

Katg ” | Temperatura przechowywania SC} -55 4125 
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Parametry charakterystyczne statyczne

Ozna­
czenie Ka zwa Jedn.

Wartość Warunki pomiaru

^amb min 25°C *amb max UI
[v]

uo
[v]

ÜDD
lvlmin max min typ maz min max

IED Prąd zasilania 
w stanie.spo- 
ozynku pA

5
10
20
100

V

0,04
0,04
0,04
0,08

5
10
20

100

1 50 
300 
600 
3000

o; 5 
0 ;10 
0; 15 
0;20

5
10
15
20

UIH Napięcie wej­
ściowe w stanie 
wysokim V

3,5
7
11

3,5
7

11

3,5
7

11

0,5¡4,5
i;9
1 ,5 ¡13,5

5
10
15

DII Napięoie wej- 
śoiowe w stanie 
niskim V

1,5
3
4

1,5
3
4

,1,5
3
4

0,5 ;4,5 
159
1,5;13,5

5
10
15

■ Prąd wejśoiowy pA + 0,1 +io-5 +0,1 +1 0 ;18 18

°0H Napięoie wyj- 
śoiowe w stanie 
wysokim

V üD0-°>05 DBB-°-05 UBD nM -o,°5 5 ;10;15

l-łO
t=> Napięoie wyj- 

śoiowe w stanie 
niskim

V 0,05 0 0,05 0,05 °;ddd 5; 10; 15

I0H Prąd wyjśoiowy 
w stanie wysokim

mA
-0,64
-2
-1,6
-4,2

-0,51
-1,6
-1,3
-3,4

-1
-3,2 
-2,6 
—6,8

-0,36 
-1,15 
-0,9 
-2,4

o ; 5 
o; 5 
0;10 
0; 15

4,6
2.5
9.5 

13,5

5
5

10
15

J0L Prąd wyjśoiowy 
w stanie niskim mA

0,6 4 
1,6 
4,2

0,51
1.3
3.4

1
2,6
6,8

0,36
0,9
2,4

0;5 
0;10 
0;15

0,4
0,5
1,5

5
10
15

tamb min ” -40°C dla MCT 64--   °°C dla “CY
taDb ^  =. +85°C dla MCT 64---; +70°C dla MCT 74---

Parametry charakterystyczne dynamiczne
/■tan)b = +25°C, tr = tf = 20 ns, CL = 50 pF, RL = 200 k£>/

Oznaczenie Nazwa Jedn.
Wartość Warunki

pomiaru
uDD mtyp max

tPLH

tPHL

Czas propagacji zmiany stanu 175 350 5z niskiego na wysoki
Czas propagacji zmiany stanu 
z wysokiego na niski-

ns 80
60

160
120

10 . 
15

tTLH

tTHL

Czas narastania zbocza sygna­ 100 200 5łu wyjściowego
Czas opadania zbocza sygnału 
wyjściowego

ns O 
o

ifN 
-st1

100
80

10
15

CI Pojemność wejściowa PF 5 7,5
\
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Parametry charakterystyczne statyczne 

Warto66 Warunki pomiaru 
Ozna- - - 
ozenie MEn Yedn.|  tanb min 25° *and nax . | °ı V DD 

- min wax | min typ | =ax| min zax | [v] [v] (v] 

I Prad zasilania 5 0,04 5 150 |0;5 5 
:„;:;=‘“"“ Sn 40 0,04 | 40 300 |0;40 40 

2010 0,04 | 20 600 [0;15 15 
100 0,08 | 100 3000 |0;20 20 

Uyy  | Napieoie weg- 353 3,5 3,5 0,534,5 5 
BTA 7 7 7 139 40 

11 11 41 1,5;13,5 15 

v. Napigoie wej- 435 1,5 45 0,5;4,5 5 IL ’ 2 
BA 3 3 3 139 410 

4 4 4 1,5:13,5| * 45 

z ‘ Prad wejgoiowy | pA 40,1 44072 40,4 m o;18 18 

Ugn | Napieode wyd- « f 
OE Y |Upp-0,05 Upp-0,05| Upp Upp-0,05 OjUpp! 531015 

A 
VoL Napigoie wyj- 

Soiowe w stanie v 0,05 O |0,05 0,05 |0;U77| 
niskim 

Tn Prad wy)soiowy -0,64 -0,54 |-1 —0,36 05 4,6 3 
O e a -4,6 |-3,2 -4,15 05 2,5 5 

=1,61 =1,3 |=2,6 =0,9 010 9,5 10 
-4,2 =3,4 |-6,8 -2,4 045 | 135 15 

I9n |. Prad wyssoiony 0,64 0,541 0,36 035 0,4 5 
w’stanie niskim | , 1,6 453 2,6 0,9 010 0,5 410 

4,2 Jyh , 2,4 015 1,5 15 

$amd min * 740° ala MOY 64....} 0°C dla MOY 74...- 

tand max * +85°C dla MCY 68....; +70°C dla MCY 7b.... 

‚Parametry charakterystyczne dynamiczne 
o E /Fanb s 42280, 4 = *p = 20 n8, 0y ="30 EF‚ Rı - 200 xQ/ 

S Wartos6 Warunki 
Oznaczenie Nazwa Jedn. — pomiaru 

typ max Un 

tPLH Czas propagacji zmiany stanu 175 350 5 
z niskiego na wysoki Er 80° 460 40 

+ Czas propagacji zmiany stanu r 

CC Z wysokiego na niski: SOl 20 1 

tTLH Czas narastania zbocza sSygna- 100 200 5 
u wyjsciowego Z 50 400 

t, Czas opadania zbocza sygnazu 
AD wyjsciowego d S 89 S0 

Cr Pojemno$6 wejSciowa PF 5 715 
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Defin icje  parametrów dynam icznych
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